E Lichtemitterdiode VOA 23

elecironic

Die Lichtemitterdiode VQA 23 ist eine griinstrahlende GaF-Diode
in diffuser, griineingefirbter Allplast-Linsen~Verkeppung mit

5 mm Durchmesser.

Die Diode ist vorwlegend fiir den Einsatz als Anzeige- und
Eontrollelement in Frontplatten von Geréten und Anlagen vorge-
sehen und kann durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fassung
und Klemmring, komplettiert werden.

Unter der Annshme einer konstanten Ausfallrate betrédgt dile
Lebensdauererwart bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe=
sdgch mindestens 410“ Btunden,

Eenngrifen bei 'l,'l = 25 % min, typ. mDax,
Lichtatixke 172)3)
bei I, = 1MW md VQA 23 Iv 0,6 - = med
T .l
? - - mc
VQA 23 D I,Ir 1,35 = - med
B T SR -
] - - mc
VQA 23 G TT 4,5 - - mod
DurchlaBgleichspannung
bei I, flgu Up - - 2,6 ¥
n%ainhatmm
Offnungswinkel
beli I]. = 10 mA e 60 - - o
Wellenliénge des Maximums
dar spektralen Bmission nna: 555 565 570 nm
bpektrale Strahlungs-
bandbmiga 47(0'5 - - 40 nm

D1ichtstirkenessung erfolgt mit einem Offnungswinkel von 15° 37

E)Dia Eennzeichnung der Lichtstérkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung

3)innerhalb einer Verpackungseinheit (2 1000 Stiick) betrégt die
Gmpanh;gita der Lichtsete gruppen B bis F bezogen auf

Ly min
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VOA 23 RET
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min, max.

Reduktionskoeffizient des
Durohlﬂﬂglaichstmmaﬂo
bei .,}»E = 55 bis 85 "C -erﬂ. - 0,67 mA/K
Reduktionskoeffizient des
r:lativun Spitzendurchlafe-
strome
bei b, = 55 bis 85 % L A— - 2,22 %/K
Temperaturkoeffizient der
relativen Lichtstirke i
bei f, = 25 bis 85 °C ~TKr. : - 1,0 &K
Grenzwerte
Dur gleichstrom 6
bel l----2251:n1.355u (o} I]. - 30 mA

itzepdurchladstron, period,*)

el l:-----25‘t:dl.ﬂ£:‘r c I:B'EH - 100 mA

elch ung
Bﬁ::. ﬁ = =35 bis B85 °0 Uy > 5 v
.J-. 0

Batriebstemperaturbereich % ~25 85 (v}
Lagerungstemperaturbereich 1}“5 «-50 50 %

fiir Lagerung bis zu 30 Tagen

E}tp = 100 /a8y %= 1 3+ 10; sbweichende Tastverhiltnisse nach
Veréinbarung zwischen Hersteller und Anwender,
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eleclironic VQA 23

Kennzeichen
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Fnﬂaungﬂ
Masse 0,08 g
.
=
$7,.0£0,
®9,2
Klemmring
Masse 0,09 g

Ijlrnnﬂplmttnndickq 2,5 max; Montagelochdurchmesser @ 6,8 + 0,1
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VOA 23
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aﬁmni VOA 23
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V OA 23 elecr ron.:
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Relativ: spektrale Emission
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Die Kennzeichnung der Lichtstérkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung.

S8oll die Information zur Lichtstdrkegruppe auch nach der Montage
der LED z.,B., auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur
Kennzeichnung - sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet
werden kdénnen - nachstehende Farbecodierung auf den Leiterplatten
empfohlen,

Farbcodierung

Lichtstirke- |Grundtyp

gruppe B 0 D B ¥ G
Farbpunkt - schwarz |griin | gelb | blau | weiB | braun
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